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i ISO P M K N S H ? re fmin fmax ap min ap max

 

HFC  

E  

RCMW 0602MO T5305 + / - – 0,10 0,20 0,5 1,5
T5315 + / - – 0,10 0,20 0,5 1,5

RCMW 0803MO T5305 + / - – 0,10 0,30 0,5 2,0
T5315 + / - – 0,10 0,30 0,5 2,0

RCMW 10T3MO T5305 + / - – 0,10 0,35 0,5 2,5
T5315 + / - – 0,10 0,35 0,5 2,5

RCMW 1204MO T5305 + / - – 0,10 0,40 0,5 3,0
T5315 + / - – 0,10 0,40 0,5 3,0

d d1 s

0602 6,000 2,80 2,38
0803 8,000 3,40 3,18
10T3 10,000 4,40 3,97
1204 12,000 4,40 4,76
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i ISO P M K N S H ? re fmin fmax ap min ap max

 

 

E  

 

HFC

1,8

7,5°14°

RCMX 1003MOS-31 T9325 + + – 0,40 1,00 1,5 2,5
T9335 + + – 0,40 1,00 1,5 2,5

 

HFC  

S  

5°

0,3

RCMX 1606MOS-37 T9315 + + – 0,20 0,90 1,0 4,0
T9325   +  – 0,20 0,90 1,0 4,0

RCMX 2006MOS-37 6630 + + – 0,20 0,90 1,5 5,0
RCMX 2507MOS-37 6630 + + – 0,60 0,90 2,0 7,0

d d1 s

1003 10,000 3,60 3,18
1204 12,000 4,20 4,76
1606 16,000 5,20 6,35
2006 20,000 6,50 6,35
2507 25,000 7,20 7,94
3209 32,000 9,50 9,525
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